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摘要(译)

本公开涉及一种有机发光二极管及其制备方法、显示基板、显示装置。
该有机发光二极管包括双层褶皱结构，双层褶皱结构包括相邻的第一层
和第二层，第一层和第二层之间的界面以及第二层远离第一层的表面具
有褶皱形貌，第一层的玻璃化转变温度小于第二层的玻璃化转变温度，
第一层的热膨胀系数大于第二层的热膨胀系数。该有机发光二极管利用
双层薄膜获得自然的、自组装的褶皱形貌，替代外部褶皱结构，所得器
件具有较高的效率以及降低的操作电压。
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